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W przedstawionej pracy ukazany zostat wptyw réznych parametréw wzrostu warstwy Cu(In,Ga)Sez na
charakterystyki elektryczne ogniw stonecznych oraz morfologie wytworzonego materiatu. Badany
potprzewodnik znany jest ze swoich wlasciwos$ci metastabilnych totez przeanalizowany zostat wptyw
parametrow wzrostowych warstwy Cu(In,Ga)Se2 na charakterystyki elektryczne w réznych stanach
metastabilnych. Dogtebna analiza zostata przeprowadzona na trzech zestawach probek. Zestaw A
obejmowat probki wytworzone w procesie "3-stage". W tym zestawie zmieniana byta szybko$¢ przejscia
rekrystalizowanej warstwy Cu(In,Ga)Sez z warunkdéw wzrostu z niedomiarem miedzi do warunkéw z
nadmiarem miedzi. W zestawie B ogniwa stoneczne zostaty przygotowane w procesie "1-stage”, ktory
charakteryzuje sie brakiem rekrystalizacji, tak wiec warstwa byta zawsze wzrastana w warunkach z
niedomiarem miedzi. Zestaw B zostat podzielony na dwie grupy: probki z brakiem gradientu przerwy
energetycznej i probki, w ktérych ten gradient wystepuje poprzez jego sztuczne wytworzenie. Ostatni
zestaw C zostat przygotowany w sposob, ktdry miat taczy¢ cechy zestawdw A i B, zatem prébki zostaty
przygotowane zarowno w procesie "3-stage" jak i "1-stage". Dodatkowo prébki zostaty podzielone na
zawierajace so0d dyfundujacy z podtoza i bez sodu, w ktérych dyfuzje zatrzymano stosujgc bariere z
azotku krzemu. Pomiary pradowo-napieciowe, pojemno$ciowo-napieciowe oraz pojemno$ciowo-
czestotliwosciowe zostaty przeprowadzone w trzech roznych stanach metastabilnych: zrelaksowanym,
po dtugotrwatym oSwietleniu Swiattem biatym i po dtugotrwatym przyktadaniu napiecia polaryzujacego w
kierunku zaporowym. Dominujgce mechanizmy transportu zostaty przeanalizowane poprzez wykonanie
dopasowan do charakterystyk pradowo-napieciowych. W wielu przypadkach standardowy model diody
nie byt wystarczajacy, dlatego tez zostat uzupetiony o dodatkowy mechanizm uptywnosci o innej
charakterystyce, ktorego obecnos¢ bardzo dobrze koreluje si¢ z zawarto$cig sodu. NiepewnosSci
parametrow transportu i analize statystyczng badanych modeli rekombinacji no$nikéw udato sie okresli¢
z wykorzystaniem metody Monte Carlo. Analiza poziomow defektowych metoda spektroskopii
admitancyjnej nie wykazata zadnej korelacji pomiedzy sposobem wytworzenia ogniwa stonecznego a
wykrytymi w nim poziomami. Pozostate pomiary pojemno$ciowe ujawnity, ze koncentracja netto
akceptorow i defektow maleje kiedy we wzro$cie warstwy absorbera z rekrystalizacjg przejscie od stanu
z niedomiarem do stanu z nadmiarem miedzi jest wolniejsze. Koncentracja akceptoréw i defektow maleje
rowniez w probkach bez sodu, jak rowniez jest wysoce prawdopodobne, Ze poziom Fermiego w prébkach
bez sodu zostaje przypiety w potozeniu 0,27 eV powyzej pasma przewodnictwa. W przypadku probek z
sodem ich wieksza metastabilno$¢ moze by¢ wigzana z wyzszg koncentracjq defektow metastabilnych.



